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プレナリー講演

カーボンナノチューブと1次元、2次元半導体の歩みと展望

一般セッション ＜招待講演＞

「スピントロニクス省電力半導体によるイノベーション」－半導体
のゲームチェンジ技術によるカーボンニュートラルへの貢献－

先進電子顕微鏡法による局所電磁場観察

シリサイド半導体・フェリ磁性材料の薄膜成長からデバイス作
製まで---よく分かっていない材料に取り組む

脳システム解明に向けたインプランタブルLEDデバイスの開発

III-V族半導体薄膜集積を用いた深層学習用シリコン光回路

異種材料集積による光伝送デバイス技術

TBA
スペシャルセッション ＜招待講演＞

「ついに始まった！ダイヤモンドデバイスの実用化展開」

ダイヤモンド・パワー高周波電界効果トランジスタの最近の進
展

耐放射線・高温動作ダイヤモンド放射線検出器・半導体デバイス
の開発

CVDダイヤモンドに形成される量子点欠陥

TBA
ランプセッション

「半導体産業の過去・現在・未来、そして電子材料」
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